ДОДАТОК

Розрахунок підсилювача потужності звукової частоти з параметрами за варіантами:
ЗМІСТ розрахунково пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити):

1 Розрахунок напруги джерела живлення
2 Розрахунок вихідного кола прикінцевого каскаду
3 Вибір транзисторів прикінцевого каскаду
4 Електричний розрахунок предкінцевого каскаду
5 Розрахунок кола зворотного зв’язку 
6 Розрахунок вихідного диференційного каскаду
7 Розрахунок номіналів роздільних і блокувальних конденсаторів
8 Результати моделювання
9. Електричний  розрахунок підсилювача звукових частот на дискретних елементах
10. Визначення  підсумкових характеристик підсилювача, що спроектовано, за допомогою пакета Microcap-9

11. Реалізація підсилювача за технічним завданням на інтегральній мікросхемі
	П.І.Б
	Е.Р.С. джерела сигналу

ЕДж,В
	Опір джерела сигналу

RДж, кОм

	Макси-мальна вихідна потуж

ність

P, Вт


	Нижня робоча частота

fн, Гц


	Рівень лінійних спотворень 

на частоті fн

Mн, дБ
	Верхня робоча частота

fн, кГц

f
	Рівень лінійних спотворень 

на частоті fв

Mн, дБ
	Опір наванта-ження 

Rн, Ом
	Коефі-цієнт

Гармонік

kг,%
	Тип

вихідного каскаду
	Тип підсилювача напруги
	Схема зміщення вихідного каскаду

	
	0,4
	1
	15
	20
	-3
	20
	-3
	8
	<0,2
	Складені транзис-тори в одному корпусі
	СЕ з вольтодобавленням
	Діодна

	
	0,6
	1,5
	20
	30
	-2
	30
	-3
	4
	<0,2
	Складені транзис-тори в одному корпусі
	СЕ з джерелом струму
	Транзисторна

	
	0,7
	1,2
	45
	40
	-2
	40
	-3
	8
	<0,2
	Схема Дарлінгтона
	СЕ з джерелом струму
	Транзисторна

	
	0,5
	0,8
	30
	30
	2
	20
	-3
	4
	<0,2
	Складені транзистори в одному корпусі
	СЕ з вольтодобавленням
	Ліодна

	
	0,7
	1,3
	35
	22
	-3
	30
	-3
	8
	<0,2
	Складені транзистори в одному корпусі
	СЕ з вольтодобавленням
	Транзисторна

	
	0,7
	1
	40
	20
	-3
	40
	-3
	4
	<0,2
	Складені транзистори в одному корпусі
	СЕ з джерелом струму
	Діодна

	
	0,6
	1,5
	45
	30
	-3
	50
	-3
	8
	<0,2
	Схема Дарлінгтона
	СЕ з вольтодобавленням
	Транзисторна

	
	0,7
	0,9
	50
	20
	-3
	30
	-3
	4
	<0,2
	Схема Дарлінгтона
	СЕ з джерелом струму
	Транзисторна

	
	0,2
	1,3
	15
	30
	-2
	20
	-3
	8
	<0,2
	Складені транзистори в одному корпусі
	СЕ з вольтодобавленням
	Діодна

	
	0,5
	1,5
	50
	22
	-3
	20
	-3
	4
	<0,2
	Схема Дарлінгтона
	СЕ з вольтодобавленням
	Транзисторна

	
	0,4
	0,5
	25
	20
	-3
	20
	-3
	8
	<0,2
	Схема Дарлінгтона, Схема Шиклаї
	СЕ з вольтодобавленням
	Транзисторна

	
	0,7
	0,9
	75
	20
	-3
	40
	-3
	8
	<0,2
	Схема Шиклаї
	СЕ з джерелом струму
	Транзисторна

	
	0,6
	1
	50
	25
	-2
	20
	-3
	4
	<0,2
	Схема Дарлінгтона
	СЕ з джерелом струму
	Транзисторна

	
	0,8
	1,5
	85
	20
	-3
	30
	-3
	8
	<0,2
	Схема Шиклаї
	СЕ з джерелом
	Транзисторна

	
	0,7
	1
	70
	20
	-3
	30
	-3
	8
	<0,2
	Схема Дарлінгтона
	СЕ з вольтодобавленням
	Транзисторна

	
	0,7
	1,1
	60
	20
	-3
	30
	-3
	4
	<0,2
	Схема Шиклаї
	СЕ з вольтодобавленням
	Транзисторна

	
	0,3
	1,25
	15
	18
	-3
	20
	-3
	8
	<0,2
	Схема Дарлінгтона
	СЕ з вольтодобавленням
	Транзисторна

	
	0,8
	0,9
	75
	22
	-3
	20
	-3
	4
	<0,2
	Складені
транзистори в одному корпусі
	СЕ з джерелом струму
	Діодна*

	
	0,6
	1,6
	60
	20
	-3
	40
	-3
	4
	<0,2
	Схема Дарлінгтона, Схема Шиклаї
	СЕ з вольтодобавленням
	Троанзисторна

	
	0,8
	1
	100
	22
	-3
	20
	-3
	8
	<0,2
	Складені транзистори в одному корпусі
	СЕ з вольтодобавленням
	Діодна

	
	0,7
	1,5
	80
	20
	-3
	30
	-3
	8
	<0,2
	Схема Дарлінгтона, Схема Шиклаї
	СЕ з джерелом струму
	Транзисторна


